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摘要(译)

本发明涉及用于当OLED显示面板的阈值电压被感测并被输出至模数转换
器时通过合理改变阈值电压以使阈值电压能够保护模数转换器中的低压
驱动元件的技术。本发明可包括：采样电容器，对从显示面板上的有机
发光二极管感测并输入的阈值电压进行采样；充电‑共享电容器，对采样
电容器中所采样的电压进行充电和共享，或单独地对阈值电压进行充电
以旁通该阈值电压；以及采样与保持单元，具有执行开关操作的多个开
关以采样电容器的采样操作和充电‑共享电容器的充电和共享，并将阈值
电压比例调节至具有一定值或更小的范围的阈值电压。
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